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 გელა გოდერძიშვილის წიგნები და დამხმარე სახელმძღვანელოები 

(2020-2025 წწ.) 

 

1. სილიციუმი მთის ქანებიდან ელექტრონიკამდე - ელზა ხუციშვილი, თენგიზ ქამუშაძე, 

გელა გოდერძიშვილი - გამომცემლობა: შპს ფავორიტი სტილი, თბილისი 2023, ISBN 978-

9941-8-5495-8, გვერდების რაოდენობა 257. 

2. გიორგი ნიკოლაძე კომპიუტერული ტექნოლოგიების სათავეებთან: ხედვა თანამედრო-

ვეობიდან - ლ. იმნაიშვილი, ნ. იაშვილი, თ. ლომინაძე, გ. ფანცულაია, მ. ბედინეიშვილი, 

გ. გოდერძიშვილი - საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი 2025, 

ISBN 978-9941-520-68-6, გვერდების რაოდენობა 145. 

    
 

გელა გოდერძიშვილის სამეცნიერო სტატიები  

 (2020-2025 წწ.) 

1. Paradigms of the "Arithmometer" for Direct Multiplication by Georgy Nikoladze - Levan 
Imnaishvili, Maguli Bedineishvili, Gela Goderdzishvili, Gocha Zedginidze. EJASET European 

Journal of Applied Science, Engineering and Technology Vol. 3 No. 3 (2025), pp. 254-267, 

(ISSN 2786-9342). 

2. გიორგი ნიკოლაძის არითმომეტრის აღდგენა საკითხისათვის - ლევან იმნაიშვილი, გელა 

გოდერძიშვილი, მაგული ბედინეიშვილი, ნუგზარ იაშვილი, თეონა ჭიღლაძე - ჟურნალი 

„ენერგია“ სერია: „ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები“ 

№2 (98), ნაწილი I, სტუ, თბილისი, 2021 წ., გვ. 105-110. ISSN 1512-0120. 

3. Агрохимическая и санитарно-ветеринарная мобильная аналитическая лаборатория - 

Имнаишвили Л., Махашвили К., Годердзишвили Г., Бединеишвили М., Иашвили Н. - 

Сборник научных трудов Международного научно-технического симпозиума Современные 

инженерные проблемы ключевых отраслей промышленности» III Международного 

Косыгинского Форума «Современные задачи инженерных наук». (20- 21 октября 2021 г.), стр. 

98-101.  

4. აგროქიმიური სანიტარულ-ვეტერინარული მოძრავი ანალიზური ლაბორატორიის 

შექმნის შესახებ - ლევან იმნაიშვილი, ქეთევან მახაშვილი,  გელა გოდერძიშვილი, ნუგზარ 

იაშვილი - ჟურნალი ბიზნეს ინჟინერინგი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 

საქართველოს საინჟინრო აკადემია, N1-2. 2020 წელი. ISSN 1512-0538. გვ. 86-88. 

5. ლაბორატორიული ექსპერიმენტის დისტანციურად ჩატარების ტექნოლოგია -  

იმნაიშვილი ლ., ბედინეიშვილი მ., ზედგინიძე გ., ჭოველიძე ა. - ჟურნალი „ენერგია“ 

№4(96), ნაწილი I, სტუ, თბილისი, 2020 წ., გვ. 141-145. ISSN 1512-0120. 

6. Radioactivity of soil in suburbs of Tbilisi city (the capital of Georgia) - L. Mtsariashvili, N.Kekelidze, 

G. Goderdzishvili, T. Jakhutashvili, E. Tulashvili - Journal „Annals of Agrarian Science“, vol. 18, 

№3, 2020, pp. 290-294. ISSN: 1512-1887. (Published 01-02-2021). 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2786-9342
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გელა გოდერძიშვილის კონფერენციებში (კონგრესებში, სიმპოზიუმებში) 

მონაწილეობა  

 (2020-2025 წწ.) 

1. გიორგი ნიკოლაძის არითმომეტრის აღდგენა საკითხისათვის - ლევან იმნაიშვილი, გელა 

გოდერძიშვილი, მაგული ბედინეიშვილი, ნუგზარ იაშვილი, თეონა ჭიღლაძე - III 

საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "ენერგეტიკის თანამედროვე 

პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები", თბილისი, საქართველო, 2021 წლის 7-10 

ივნისი. 

2. SILICON–GRAPHENE BASED SOLAR ELEMENTS - Tamar Berberashvili, Lali Chakhvashvili, 

Habibollah Bakhtiari, Gela Goderdzishvili, Paata Kervalishvili - Georgian Technical University 

6th International Conference “Nanotechnology” G T U n a n o 2 0 2 1. ISBN 978-9941-28-850-0, 

4 – 7 October 2021 Tbilisi, Georgia. P. 14. 

3. Агрохимическая и санитарно-ветеринарная мобильная аналитическая лаборатория - 

Имнаишвили Л., Махашвили К., Годердзишвили Г., Бединеишвили М., Иашвили Н. - 

Сборник научных трудов Международного научно-технического симпозиума Современные 

инженерные проблемы ключевых отраслей промышленности» III Международного 

Косыгинского Форума «Современные задачи инженерных наук». (20- 21 октября 2021 г.). 

4. ლაბორატორიული ექსპერიმენტის დისტანციური ჩატარების ტექნოლოგია - ლევან 

იმნაიშვილი, მაგული ბედინეიშვილი, გელა გოდერძიშვილი, გოჩა ზედგენიძე, არჩილი 

ჭოველიძე - II საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნოლოგიური კონფერენცია „ენერგეტიკის 

თანამედროვე პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები“ 2020 წლის 7-10 დეკემბერი, 

საქართველო, თბილისი. 

 

 გელა გოდერძიშვილის წიგნები და დამხმარე სახელმძღვანელოები 

(2007-2019 წწ.) 

1. ლაბორატორიული სამუშაოები ნახევარგამტარულ ოპტოელექტრონიკასა და 

ინტეგრალურ ოპტიკაში - ჩიქოვანი რ., გოდერძიშვილი გ., მხეიძე თ., ხაჩიძე თ. -  

საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, 2008 წ. გრიფი ISBN 978-9941-14-323-

6. გვერდების რაოდენობა 80. 

 

გელა გოდერძიშვილის სამეცნიერო სტატიები  

(1974-2019 წწ.) 

1. სინათლის გამომსხივებელ სტრუქტურებზე ამრეკლავი და მშთანთქმელი ზედაპირების 

წარმოქმნის თავისებურებანი - გოდერძიშვილი გ., ტატიშვილი ქ. - Georgian Engineering 

News (GEN),vol. 89, 2019 წ. გვ. 87-92. ISSN 1512-0287. 
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2. GaAsP (0,65≤x≤1) მყარ ხსნარებში და მათ საფუძველზე შექმნილ სტრუქტურებში 

ლოკალური დიფუზიის მეთოდის დამუშავება და გამოკვლევა - ტატიშვილი ქ.გ., 

გოდერძიშვილი გ.ი. - Georgian Engineering News (GEN),vol. 89, 2019 წ. გვ. 93-95. ISSN 1512-

0287. 

3. ბუნებრივი გაზის უსაფრთხო მოხმარების შესახებ - მესტვირიშვილი შ.ა., იაშვილი ნ.გ., 

გოდერძიშვილი გ.ი., ხუტაშვილი ი.ბ., ქასოშვილი კ.ნ. - Georgian Engineering News (GEN), 

vol. 89, 2019 წ. გვ. 84-86. ISSN 1512-0287. 

4. SCADA სისტემების სასწავლო–კვლევითი ლაბორატორიული სტენდი - იმნაიშვილი ლ., 

ბედინეიშვილი მ., გოდერძიშვილი გ. - V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ენერ-

გეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. მოხსენებების 

კრებული, ქუთაისი, 2018, გვ.126–129. ISSN 1512-3979. 

5. Radon in natural water sources in the territory of kartli artesian (Georgia) - L. Mtsariashvili, N. 

Kekelide, G. Goderdzishvili, E. Tulashvili, T. Jakhutashvili - 18th International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference SGEM2018, conference proceedings, vol.18, ISBN 978-619-7408-72-0; 

ISSN 1314-2704; DOI:10.5593/SGEM 2018/1.5, Vienna, Austria, pp.407-415. ISSN 1314-2704.  

6. Создание нового лабораторного учебного стенда изучения SCADA систем - Имнаишвили Л. 

Ш., Бединеишвили М. М., Годердзишвили Г.И., Иашвили Н.Г. - III Международная научно-

практическая конференция, УДК 004.9, г. Краповица, 19-20 апреля 2018 г. стр.209-220.  

7. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემებეს სასწავლო-სამეცნიერო და საექსპერტო 

ლაბორატორია - გ. გოდერძიშვილი - “საქართველო ინფორმატიზაციის სათავეებთან", 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი 2017, გვ. 90-93. ISBN 978-9941-20-953-

6. 

8. თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიები საქართველოში - იმნაიშვილი ლ. გ. გოდერძი-

შვილი, იაშვილი ნ. - "საქართველო ინფორმატიზაციის სათავეებთან", საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი 2017, გვ. 222-224. ISBN 978-9941-20-953-6.  

9. სამთო საწარმოების სამრეწველო ტრანსპორტის მართვის ავტომატური სისტემა -  

მახაშვილი ქ., იაშვილი ნ., დოლიძე ა., ხართიშვილი მ. - Georgian Engineering News (GEN), 

#4, 2017 წ. გვ. 32-34. ISSN 1512-0287. 

10. Учебный лабораторный стенд SCADA систем - Имнаишвили Л.Ш., Бединеишвили М.М., 

Годердзишвили Г.И., Иашвили Н.Г. - Материалы Международной научно-практической 

конференции «Наука, образование, инновации: апробация результатов исследований», 9 

февраля 2017 г., г. Прага, Чехия. 

11. მზის კონცენტრირებული გამოსხივების ფოტოელექტრო გარდამქმნელი მოდულის 

დამუშავება - გოდერძიშვილი გ., ტრაპაიძე ი., ჟღენტი მ., ჭულუხაძე ნ. - Georgian 

Engineering News (GEN),#1, 2015 წ. გვ. 72-76.  ISSN 1512-0287. 

12. Nuclear Radiatio Nanosensors and nanosensory Systems - P.Kervalishvili, T.berberashvili, 

L.Chakhvashvili, G.Goderdzishvili - THE 33rd ISTC-KOREA Work-shop Nanotechnology for 

deeper understanding of todays challenge NANOCON 2015, CIS-KOREA Teqhnologi Coo-

peration Opportunities in Nanotechnology, pp. 133-139. 

13. Development of Electronic Spins Based Nanosensory Systems - P. Kervalishvili, T. Berberashvili, 

G.Goderdzishvili, L. Chakhvashvili. - INTERNATIONAL CONFERENCE “TBILISI SPRING-2014”. 

Nuclear Radiation Nanosensors and Nanosensory Systems, ISBN 978-9941-20-415-9. Tbilisi, pp.  

108-111.    
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14. Photovoltaic installations with sunlight concentrators - I. Trapaidze, G. Goderdzishvili, L. 

Trapaidze, M. Jghenti, N. Chulukhadze, N. Esiava - International School of Nanophotonics and 

Photovoltaics ISNP, Italy- Georgia Georgian Technical University, September 2014.  

15. მათემატიკის როლის შესახებ ფიზიკაში - გიგინეიშვილი ა., გეგეჭკორი თ., გოდერძიშვილი 

გ. - შრომათა კრებული, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის 

მართვის სისტემების ინსტიტუტი, 16, 2012, გვ. 239-243.   

16. A Virtual Processor for the Security of MSP430 Equipped Robot Boards - B. Meparishvili, G. 

Goderrdzishvili, T. Papateodoru, D. Metafas - International Scientific Conference ERA-7, Athens, 

Greece, 27-30 September, 2012. 

17. Mobile Multi-Robot Systems Control Based on Evolutionary Algorithms - B. Meparishvili, 

G. Janelidze, G. Goderdzishvili - International Scientific Conference ERA-7, Athens, Greece, 27-

30 September, 2012. pp.1-8. 

18. Three-dimensional mathematical model of diffusion process during fabrication of isoplanar 

structure taking into account crystal,s anisotropy - A. Prangishvili, R. Chikovani, R. Gogsadze, G. 

Goderdzishvili, N. Jibladze, A. Topchishvili - Journal Model Assisted Statistics and Applicatin, 

Amsterdam, 6, 2011, pp. 249-260. 

19. Increase of Efficiency of Solar Concentrated Energy Photoelectric Transforming Module - Gela 

Goderdzishvili, Alexander Mosashvili, Tengiz Mkheidze, Rafiel Chikovani - New Developments in 

Materials Science, MATERIALS Science and Technolocies, ISBN 978-1-61668-852-3. 2011, pp. 

161-167. 

20. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო ფიზიკის ფაკულტეტის დაარსების 

და პროფესორ რაფიელ ჩიქოვანის იუბილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია „გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები - გოდერძიშვილი გ. - Nano 

Studies, #3, 2011. pp. 85-91. 

21. პოლიმერული პარაბოლური კონცენტრატორების გამოყენება მზის ენერგიის სილიციუმის 

ფოტოელქტრულ გარდამქმნელებში - ჯ.ი. ავალიანი, რ.ი. ჩიქოვანი, თ.ი. ხაჩიძე, გ.ი. 

გოდერძიშვილი, ი.მ. ავალიანი, ი.ი.კორძახია - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური პრობლემები, 30 მარტი, 2011 წ., საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. გვ, 5-7. 

22. სუსტი ინტენსივობის სინათლის გამოსხივების სპექტრის რეგისტრაციის გაუმჯობე-

სებული მეთოდი - გოდერძიშვილი გ., მხეიძე დ., ბერაკჩიანი ი. - საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური პრობლემები, 30 მარტი, 

2011 წ., საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. გვ,. 15-17. 

23. ალუმინით ლეგირებული მონოკრისტალური გალიარსენიდის მიკროსტრუქტურა და 
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- I რესპუბლიკური კონფერენცია. ლითონური დარიშხანის წარმოება და ელექტრონიკის 

განვითარება საქართველოში დარიშხანშემცველი მასალაბის საფუძველზე. 5-8 მაისი 1992 

წ. თბილისი გვ.13. 

67. Формирование омических контактов к светоизлучающим структурам методом импульсной 

фотонной обработки - Джибути З.В., Долидзе Н.Д., Годердзишвили Г.И. - Материалы 

республиканской конференции молодых ученых «Физика, технология и производство 

полупроводниковых приборов». Изд. Вильнюс, 1987 г. 

68. Многоэлементные шкальные индикаторы красного света свечения на основе гетероэпи-

таксиальных структур pGaAs-pGa1-x1+Alx1-nGa1-x2Alx2As - Годердзишвили Г.И., Абашидзе Т.Ю. 

Мхеидзе И.Д. - V Республиканская конференция по вопросам микроэлектроники и физики 

полупроводниковых приборов. Тбилиси, 1983г. стр.37. 

69. Эффективные источники красного, оранжевого, желтого и зеленого цвета свечения на 

основе арсенида-фосфида галлия - Годердзишвили Г.И., Гегечкори И.Г., Кулиджанов И.В., 

Мхеидзе Т.Д. - Материалы докладов Республиканской конференции микроэлектроники и 

физики полупрводниковых приборов. Тбилиси, 1980г. стр.145-146. 

70. Некоторые физические свойства СИД в желтой области спектра - Годердзишвили Г.И., 

Акопов С.З., Двалидзе М.Р., Школьник А.Л. - Материалы тематической конференции 

физиков ВУЗ-ов, изд. ТГУ, г.Тбилиси, 1980 г. 
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71. Плазмохимическое травление нитрида кремния в технологии многоэлементных структур - 

Годердзишвили Г.И., Мхеидзе Т.Д., Тутунджян А.А., Шмальцел Ю.В. Материалы докладов 

Всесоюзной конференции по проблемам плазменной технологии, г.Тбилиси, 1980 г. стр.28. 

72. Исследование ИК излучателей для физического приемника - Годердзишвили Г.И., 

Гегечкори И.Г., Кулиджанов И.В., Мхеидзе Т.Д. - Тезисы докладов IV республиканской 

конференции по микроэлектронике и физике п/п приборов, г.Тбилиси, 1980 г. 

73. Разработка линейной шкалы красного цвета свечения с высокой яркостью - 

Годердзишвили Г.И. - Отчет по теме НИР “Лампочка”, 1979 г. стр. 11-25. 
74. Планарная технология создания светоизлучающих структур на основе GaAs1-xPx - 

Годердзишвили Г.И. - Тезисы докладов III республиканской конференции молодых ученых 

и специалистов, г.Тбилиси, 1977 г. 

75. Цифровое индикаторное табло со знаками больших размеров для электронной 

измерительной техники - Мхеидзе Т.Д., Годердзишвили Г.И., Зосимов Н.К., Мирианашвили 

Г.М., Церелов А.А. - Материалы научно-технической конференции по индикаторной 

технике, т.1, г.Саратов, 1974 г.cтр.19.  

76. Исследованиу спектров рекомбинационного излучения гетеропереходов в системе GaAs-

AlAs - Годердзишвили Г.И. - Тезтсы докладов 33–ей студенческой конференции ТГУ, г. 

Тбилиси, 1971 г. 

77. Создание установки для регистрации спектров рекомбинационного излучения - 

Годердзишвили Г.И. - Тезтсы докладов 32–ей студенческой конференции ТГУ, г. Тбилиси, 

1970 г. 

 

 

გელა გოდერძიშვილის საავტორო მოწმობები და პატენტები 

1. Полупроводниковый экран на эпитаксиальной структуре - Годердзишвили Г.И., Емельянов 

А.В., Мхеидзе Т.Д. - Авторское свидетельство №1277842, 1986 г.  

   

გელა გოდერძიშვილი სამეცნიერო-კვლევითი და პრაქტიკული 

საქმიანობა 

(2020-2025 წწ.) 

 

განხორციელებული 

და მიმდინარე 

სამეცნიერო 

პროექტები 

წელი თემის/სამუშაოს დასახელება 

პოზიცია 

(ხელმძღვანელი/მე

ნეჯერი/ ძირითადი 

შემსრულებელი და 

სხვა) 

პროექტი #CIF -2-

2024-03 

2024-2025 “საინჟინრო საგანმანათლებლო პროგრამების ერ-

თობლივი შემუშავება და განხორციელება დის-

ტანციური ლაბორატორიების გამოყენებით”                     

მკვლევარი 

 

საქართველოს  ტექ-

ნიკური უნივერსი-

ტეტი, პროექტი 

01.01.2023- 

31.12. 2023 

“გიორგი ნიკოლაძის პირდაპირი გამრავლების და 

გაყოფის ელექტრული არითმომეტრის რეკონსტ-

რუირება” 

მკვლევარი 
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საქართველოს 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

პროექტი SP-22-316 

30.11.2022-

30.05.2023 

„სილიციუმი მთის ქანებიდან ელექტრონიკამდე“, 

მეცნიერების დარგი: ფიზიკური მეცნიერებანი. 

სამეცნიერო მიმართულება: კონდენსირებული გარე-

მოს ფიზიკა. 

ძირითადი 

შემსრულებელი 

 

 

 

გელა გოდერძიშვილი სამეცნიერო-კვლევითი და 

პრაქტიკული საქმიანობა  

(1998-2016 წწ.) 

 

განხორციელებული 

და მიმდინარე 

სამეცნიერო 

პროექტები 

წელი თემის/სამუშაოს დასახელება 

პოზიცია 

(ხელმძღვანელი/მე

ნეჯერი/ ძირითადი 

შემსრულებელი და 

სხვა) 

საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

შიდა გრანტი, 

09.01.2015- 

05.01.2016 

 

SCADA ლაბორატორიული კომპლექსის განხორცი-

ელება, სტუ–ს შიდა გრანტი, პროექტის ხელმძ-

ღვანელი დონორი და წამყვანი ორგანიზაცია არის 

საქართველოს ტექნიკური უნივერ-სიტეტი.  

ძირითადი 

შემსრულებელი 

ევროკავშირი FP7-

INCO-2013-9 

პროექტის #609534 

 

2013-2016 „აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებთან თანამშ-

რომლობის გაძლიერება ინკლუზიურსა და დაცულ 

საზოგადოებებს შორის მეცნიერებისა და ინოვაციების 

დარგში“. ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის 

პროგრამა FP7-INCO-2013-9.   

მკვლევარი 

ევროკაშირის FP7-

NMP.2013.4.0-5, 

პროექტის #609534 

 

01.11.2013-

01.11.2015 

„საზოგადოებისათვის სასრგებლო ნანომასალების 

ტექნოლოგიების დანერგვა ევროპის სამეზობლო 

ქვეყნებში“. ვროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის 

პროგრამა FP7-NMP.2013.4.0-5. 

მკვლევარი 

ევროკავშირის FP7-

INCO-2011-6, 

პროექტის # 294299 

2011–2013 „სენსორების კვლევის მიმართულებით საქართველოს 

ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და ევროპულ კვლევით 

სივრცეს შორის კავშირების გაძლიერება“. ევრო-

კავშირის კვლევისა და ინოვაციის პროგრამა FP7-

INCO-2011-6.  

მკვლევარი 

უკრაინის 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო ტექნი-

კური ცენტრი, 

პროექტის #P467 

2011-2013 ‘SiGe-ს საფუძველზე ფოტოელექტრული და ოპტო-

ელექტრული ხელსაწყოებს დამუშავება“.   

მკვლევარი 

საქართველოს  

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, 

პროექტის #25. 

2010 „მცირე სიმძლავრის მზის ფოტოელექტრული 

სისტემის პროექტირება და საპილოტო მოდელის 

შექმნა“.   

სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი 

უკრაინის 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ტექნიკური ცენტრი, 

პროექტის #3997 - 

2008-2010 „Si-Ge შენადნობების საფუძველზე მოცულობითი 

ნახევარგამტარული კრისტალებისა და ეპიტაქსიური 

სტრუქტურების დამუშავება და კვლევა“.  

ძირითადი 

შემსრულებელი  
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საქართველოს 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

პროექტის #076 

2006-2009 „ნახევარგამტარული ჰეტეროსტრუქტურების საფუძ-

ველზე იზოპლანარული ტექნოლოგიის დამუშავება 

და ინტეგრალური გამომსხივებელი ელემენტების 

მიღება პერსპექტიული ოპტოელექტრონული ხელ-

საწყოების შექმნისათვის“   

ძირითადი 

შემსრულებელი 

პროექტი INTAS-

96-1887  

1998-2000 «Фотоэлектрические установки с концентраторами 

солнечного излучения» (“Photovoltaic installations with 

sunlight concentrators”) 

ძირითადი 

შემსრულებელი 

 

 

ავტორი                    გელა გოდერძიშვილი 

 

ინფორმატიკის და მართვის სისტემების ფაკულტეტის 

საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტის უფროსი, პროფ.     აკაკი გიგინეიშვილი 


